Série N1 : Transistor Bipolaire, analyse DC

Exercice 1 : Emetteur commun analyse DC
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Analyse DC : ignorer vs(t) (le signal ac a I'entrée) et remplacer les capacités par un circuit ouvert (Zc = == en DC)

1/ Calculez tous les paramétres DC du circuit a savoir: Veo, Vo, leo, lco, Veo, lso. Considérer Vge = 0.7 V ainsi que
I’hypothése lgo << I(Rz) et donc I(R2) = I(R1).

2/ Analyser le mode de fonctionnement du transistor.

3/ recalculer lgo sans faire 'approximation I(R;) = I(R1), conclure.

Exercice 2 : Ampli a deux étages analyse DC
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1/ Calculez tous les paramétres DC du circuit a savoir: Vgio, Veio, le1o, lcio, Vo, ls1o0 @insi que Vezo, Vo, le20, Ic2o, Vo, 820
et analyser le mode de fonctionnement de chaque transistor.



